Aleksander Burd

EASY - MATERIALY POMOCNICZE
ELEMENTY TEORII OBWODOW

Zaden fragment ponizszego tekstu nie moze by¢ publikowany, powielany lub przetwarzany bez zgody autora.

UWAGA: ponizsze zadania wymagaja rozumienia podstawowych
aspektow teorii obwoddéw. Dlatego do ich rozwiazania nie jest po-

trzebne uzycie symulatora typu SPICE.

Zad. 1. Na rys. 1. przedstawiono typowy obwdd sprzezenia zmienno-

pradowego. Dla poszczegblnych sygnatéw pokazanych na rys. 2:

1) podaj wartos¢ sktadowej statej na wejsciu
2) podaj wartoS¢ sktadowej statej na wyjsciu
3) narysuj przebiegi na wyjsciu.

Przyjmij, ze pojemnost C1 jest bardzo duza.

Zad. 2. Jak sie zmienia przebiegi na wyjsciu uktadu,
jesli zmienimy sposéb podiaczenia opornika R1 tak
jak na rys. 3.? Uwaga: nie warto rysowa¢ wszystkich
przebiegébw od nowa, wystarczy jeden, dwa przykia-
dowe (zwhaszcza, jesli sie rozumie zasade).

Zad. 3. Jak wplynie na przebiegi wyjsciowe niezero-

wa rezystancja wyjsciowa zrodta sygnatu, tak jak na rys. 4.? Przyjmij

Rg=1kQ.

Zad. 4. W poprzednich zadaniach przyjmowalismy bardzo duza
warto$¢ pojemnoéci C1 z rys. 1. Tym razem przyjmij, ze pojemnos¢ C1
ma skohczona warto$¢: C1=1nF, natomiast opor R1=1kQ. Naszkicuj
przebiegi wyjsciowe dla sygnatdéw z rys. 2.f) i 2.9). Szkic nie musi by¢
precyzyjny co do ksztattu, ale amplitude przebiegu podaj dokiadnie.

Zad. 5. Jaki symbol przedstawiono na rys. 5? Czy obwod z rysunku moze dziata¢ poprawnie? Pytanie dla zaawanso-
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wanych: czy tatwo bytoby zrealizowat taki uktad w praktyce?

Zad. 6. Jakie napigcie panuje na opornosci R1 (rys. 6.)? Przyjmij R1=2kQ. Co bedzie si¢ dziato, kiedy opornosc

R1 bedzie rosta?

Zad. 7. Oblicz napigcie (rys. 7.) na pojemnosci dla trzech przypadkéw napigcia Uz: a) Uz=-12V, b) Uz=+1V i c)
Uz=+250V. Przyjmij R1=2kQ. Dla zaawansowanych: dla ktoérego przypadku tatwo bedzie zrealizowat ukiad

praktycznie?
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Zad. 8. Czy ukiad z rys. 8. jest poprawny? Jakie napigcie panuje na diodzie

(w przyblizeniu dla typowej diody krzemowej)?

Zad. 9. Na rys. 9. przedstawiono uklad bardzo podobny (jednak dioda jest
podiaczona odwrotnie) do uktadu z rys. 8. Czy ten z kolei uklad jest
poprawny? Jakie napiecie panuje na diodzie?

Zad. 10. Na rys. 10. dioda krzemowa D1 jest spolaryzowana napigciem Up.
Opisz stan uktadu dla nastgpujacych wartosci Up:
a) Up=0.3V, b) Up=0.5V, c¢) Up=0.7V, d) Up=5V.

Zad. 11. Na rys. 11. przedstawiono uktad podobny do tego z rys. 8, jednak
dioda jest whaczona odwrotnie. Jaki jest najbardziej prawdopodobny stan

ukfadu dla napigcia Up=+10V, a jaki dla Up=1000V?

Zad. 12. Dlaczego uktady z rys. 12. i 13. sa wewnegtrznie sprzeczne?

Zad. 13. Okresl napigcie wyjsciowe uktadu z rys. 14. Podaj wynik dla
dwaoch przypadkéw: a) R1=1kQ, b) R1=100MQ.

Zad. 14. Jakie jest napiecie wyjsciowe i rezystancja wyjsciowa uktadu

z rys. 15.? Przyjmij R1= 2kQ, R2= 1kQ.

Zad. 15. Oblicz napigcie wyjéciowe ukitadu z rys. 16 (przyjmij R1=

10kQ, R2=1kQ). Oblicz tez napigcie wyjsciowe dla R1= 330kQ.
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Zad. 16. Jakie napigecie panuje na wyjsciu ukfadu z rys. 17., jesli Ix=20mA? Dla zaawanso-
wanych: czy taki uktad mozna zrealizowa¢ praktycznie? Jesli tak, to pod jakimi warunkami?
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